
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0030917

(51)7 C08J 7/04; B05D 5/12; C08J 7/00; 
B05D 3/06; B32B 27/30

(13)  B

(21) 1-2017-04214 (22) 20/04/2016
(86) PCT/JP2016/062521 20/04/2016 (87) WO 2016/175100 A1 03/11/2016
(30) 2015-091649 28/04/2015 JP
(45) 25/01/2022   406 (43) 26/02/2018   359A
(73) Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. (JP)

1-9 Kanda-Sudacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041 Japan
(72) SHINADA Norimasa (JP); MATSUBAYASHI Sou (JP).
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)

(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM CHỐNG TĨNH ĐIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
SẢN XUẤT VẬT ĐÚC CHỐNG TĨNH ĐIỆN

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm chống tĩnh điện và phương pháp sản 
xuất vật đúc chống tĩnh điện. Phương pháp sản xuất tấm chống tĩnh điện theo sáng chế, bao 
gồm:
     bước trong đó ít nhất một bề mặt của nền nhựa gốc styren được đưa đi xử lý phóng điện 
để cải biến bề mặt ở điều kiện lượng phóng điện là 30 W•phút/m2 hoặc cao hơn sử dụng 
thiết bị xử lý phóng điện được trang bị có điện cực được phủ chất điện môi thu được bằng 
cách phủ thanh kim loại bằng chất điện môi; và
     bước trong đó chất lỏng phân tán polyme dẫn điện chứa polyme dẫn điện liên hợp π, 
anion phức, nhựa tự tạo liên kết ngang, và môi trường phân tán được phủ lên bề mặt được 
cải biến của nền nhựa gốc styren và được gia nhiệt, nhờ đó tạo ra màng phủ chống tĩnh 
điện.
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